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(57)  Anotace:
Pec pro ohiev tlesa infradervenym zafenim, uvnitf
jejihoz vnitiniho plasté jsou usporadany infracervené
zafiGe obklopujici ohfivané téleso, pfi¢emz kolem
vnitfniho plasté je uspofadan vnéjsi plast, mezi nimz a
vnitfnim pla3tém je vytvofen kanal pro prichod
tepelného média, pfitemz mezi primarnimi zafici (2) jako
zdroji infraderveného zafeni, nebo kolem nich, jsou na
vnitinim plasti (7) piipevnény sekundérni absorp&ni
zatice (3). Ve vnitinim plasti (7) jsou uspofadany
prostupy (11) pro priichod tepelného média z kanalu (8).
Prostupy (11) jsou uspofadany v oblasti stfedni ¢asti
absorpénich zaficu (3) nebo za primarnimi zafici (2).
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Pec pro ohfev télesa infratervenym zafenim

Oblast techniky

Vynalez se tyka pece pro ohfev téles infradervenym zafenim, uvniti jejithoZz vnitiniho plaste
jsou uspotadany infradervené zatide obklopujici ohfivané téleso, pficemZ kolem vnitiniho
plasté je uspotadan vné&jsi plast’, mezi nim# a vnitinim plastém je vytvofen kanal pro priichod

tepelného média.

Dosavadni stav techniky

UCinnost ohfevu materidlu infratervenym zatenim je zavisla na spektru tohoto zafeni a

schopnosti materialu toto zafeni pohlcovat.

Schopnost materidlu zafeni pohlcovat je dand pfedeviim vlastnostmi povrchovych vrstev
materidlu a méni se podle vinové délky dopadajiciho zafeni. N&které vinové délky jsou
materidlem pohlcovany dobfe a zplisobuji ohfev povrchovych vrstev, nékteré materidlem
prochézeji, nebo se odraZeji od jeho povrchu bez velkého vlivu na zvySeni povrchové teploty.
Tuto spektralni pohltivost materidlu je moZné zjistit infratervenou spektroskopii. Uginnost
infraerveného ohfevu je pak dand mirou, do jaké spektralni pohltivost materidlu odpovida
spektru dopadajiciho zéfeni. Pohlcené zéfeni zpisobuje ohfev materidlu a zafeni, které

materialem projde, nebo se od ngj odrazi, predstavuje nevyuzitou energii.

V nam znémych ptipadech probiha ohfev materidlu v pecich pomoci horkého vzduchu, nebo
jingch médii, ohfevem pomoci pfenosu energie zafenim pomoci riznych zdroji. V nafem
piipadé jde o cileny ohfev materialu, takZe infradervené zafeni je vysilano k oh#vanému
materidlu pouze v takovych vinovych délkach, které zajidtuji maximalni interakci

infra¢erveného (IR) zafeni s materidlem. Tim je dosaZeno maximalni G&innosti ohfevu,

Stavajici feSeni infradervené (IR) pece byva koncepéng feseno tak, e Jje pouZito odrazedt se
zrcadlovym povrchem pro zpétny odraz IR zafeni emitovaného primarnimi z4¥ié¢i na ohfivané

téleso.

Stavajici obdobné pece pouZivaji pro ohfev t&les konvekci ohfatého média, zpravidla
vzduchu, které proudi na povrch télesa a tim ho ohtiva. Dal$i moZnosti je pfimy infraderveny

ohfev pomoci napt. keramickych infradervenych zafi&t.
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Nevyhodou pfedchozich feSeni je piedevsim nizka G&innost pfenosu tepla a nemoZnost
modifikovat spektralni vlastnosti primarniho zdroje IR zafen.

Cilem vynélezu je zvysit u¢innost a rovnomérnost ohfevu t&les.

Podstata vynalezu

Podstata pece pro ohfev télesa infradervenym zafenim, uvnitf jejihoZ vnitiniho plasté jsou
usporadany infracervené zafi¢e obklopujici ohfivané t&leso, pfi¢emZ kolem vnitiniho plaste je
uspofadan vnejSi plast, mezi nimZ a vnitinim pla$tém je vytvoren kanal pro priichod
tepelného média spodiva v tom, Ze mezi primarnimi zAfici jako zdroji infraderveného zafeni,
nebo kolem nich, jsou na vnitfnim plsti ptipevnény sekundarni absorpéni zafiGe. Ve vnitfnim
plasti jsou uspofadany prostupy pro priichod tepelného média z kanalu pro prichod tepelného

swewQ

média a to v oblasti stfedni &asti absorpénich z&Fith nebo za primarnimi za¥i¢i. Stfedni ¢ast

A5 &I

sekundarnich absorpénich zafiéi je alternativné ve vétdi vzdalenosti od vnitini stény vnéjiiho
plasté neZ jeho krajni &asti. Priméarni za¥ike a/nebo sekundarni absorpéni zafite jsou piipadng

pfestavitelné mezi vnitinim plastém a ohfivanym t&lesem.

Piehled obrazki na vykresech

Na pfiloZenych obrazcich je schematicky v fezu znazornéna pec pro infracerveny ohiev podle

vynalezu, kde znazortiuje
obr.ll jedno z moznych provedeni
obrIZ druhé z mozZnych provedeni

obrﬁ tfetf z moznych provedeni

Piiklad provedeni vynalezu

Na obr.lfl Je zndzornéna pec, jejiz vn&jsi plast (1) je obalen izolaci (10). Mezi vn€j$im plastém
(1) a vnitinim plastém (7) je uspofadan kanal (8) pro priichod tepelného média. V prostoru

uvnitf vnitiniho plasté (7) pece jsou rozmistény primarni zafice (2), které emituji primarni
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infracervené IR zéfeni (5). Mezi primarnimi zafidi (2) jsou umistény sekundérni absorp&ni
zafice (3), jejichZ zdroj zéfeni je vytvaren piestupem tepla z okolniho prosttedi, jednak od

primarnich zafi¢i (2) a jednak prestupem tepla pfestupujiciho z kanalu (8).

Toto teplo je vyuzito sekundarnimi zafiéi (3) pro emisi IR zafeni poZadované vinové délky
pro sekundérni ohfev t&lesa (4). Pozadovand vinovéa délka sekundarniho zafeni (6) je dana
povrchovou teplotou panelu sekundamiho zafice (3), Jjeho materidlem, p¥ipadn& povrchovou

vrstvou nanesenou na podkladovy material sekundarniho zatice (3).

Sekundarni absorpéni zafi¢e (3) jsou sohledem na zvySeni jejich GCinnosti rozdilng
uspofadany a tvarovany. Sekundarni absorpéni zafide (3) jsou s vyhodou uspofddany mezi
priméarnimi z&fi¢i (2), pfiemz stfedni &ast sekundarniho absorpéniho zafie (3) je ve vétsi
vzdalenosti od vnitfni stény vn&jsiho plasté (1) nez jeho krajni &asti a prostup (11) tepelného
média z kandlu (8) je uspofadan pod primarnim zaticem (2), jak je patrné na obrI, nebo jsou
sekundarni absorpéni zafide (3) uspotadany kolem priméarniho zafite (2) a prostup (11)
tepelného média z kanalu (8) je usporadan v oblasti stfedni ¢asti sekundarniho absorpéniho
zéfice (3), jak je patrné na 0brI3.

Dalsi mozné provedeni pece podle vynilezu je, pokud sekundarni za¥ide (3) jsou tvofeny
vnitfnim pla$tém (7) kanalu (8) mezi primarnimi z4fi¢i (2), pfiCemz jejich stfedni ¢ast je ve
vet8i vzdalenosti od vnitini stény @) kanélu (8) nez jeho krajni ¢4sti a prostup (11) tepelného

média z kanélu (8) je uspofadan v oblasti stfedni &4sti sekunddrniho absorp¢niho zafice (3).

Dalsi mozné provedeni pece podle vynilezu je, pokud sekundarni zafice (3) jsou tvofeny
vnitfnim plastém (7) kanalu (8) a jsou uspotadany kolem primérniho zafi¢e (2) a prostup (11)

tepelného média z kanalu (8) je uspotadan pod primarnim zafidem ).

Sekundami zafi¢e (3) vyuZivaji z velké &asti odpadniho tepla od primérnich zaFi¢d (2) pro

emisi IR zéfeni (6) poZadované vlnové délky pro dodatedny ohfev télesa 4).

Infraervend pec pouZivd jednoho zdroje IR zéfeni, ktery odpovidd jednomu z
rozsahll vinovych délek pro primarni ohfev materialu a vyuziva odpadniho tepla v peci pro
vyhfivani paneld absorpénich zaFi&d, které emituji IR zafeni v oblastech, které odpovidaji
dal$im vrcholim pohltivosti materialu. Tim je vyuZita i znaéna &ast jinak odpadniho tepla a

zvysuje se vyrazné i¢innost ohfevu.
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Teplota média vyhtivajiciho absorpeni zafite je regulovana ochlazovanim tohoto média, nebo

ISAP R

jeho ohfivénim z externich zdroji tak, Ze je dosaZeno poZadované teploty absorp&nich zafiéa.
Podle molekuldrni stavby ohfivaného materialu je modifikovano spektrum IR zéfeni v peci

tak, Ze IR interaguje s materidlem s maximalni uinnosti, kdy mnoZstvi absorbovaného IR
zafeni je maximalni.



.....

Patentové naroky

1. Pec pro ohfev t&lesa infraCervenym zafenim, uvnitf jejihoz vnitiniho plast¢ jsou
uspofadany infratervené zati¢e obklopujici ohtivané téleso, pfitemz kolem vnitiniho plaste je
uspofadan vn&jsi plaSt, mezi nimZ a vnitinim plastém je vytvoten kanal pro priichod
tepelného média, vyznaGend tim, Ze mezi primamimi zaf& (2) jako zdroji infraderveného
zafeni, nebo kolem nich, jsou na vnitinim plasti (7) ptipevnény sekundarni absorpéni zéfiGe

3).

2. Pec pro ohfev télesa infradervenym zafenim podle naroku 1, vyznacena tim, Ze ve vnitinim

plasti (7) jsou uspotadany prostupy (11) pro priichod tepelného média z kanalu 3.

3. Pec pro ohfev télesa infradervenym zafenim podle naroku 2, vyznadens tim, e prostupy
(11) jsou uspofadany v oblasti stfedni &asti absorpénich z4titi (3) nebo za primarnimi zafici

2).

4. Pec pro ohfev télesa infralervenym zafenim podle naroku 1, vyznagena tim, Ze sekundérni
absorpCni zéfice (3) jsou uspofadany mezi primarnimi zafi¢i (2), pfidemZ stfedni &ast
sekundarniho absorpéniho zafide (3) je ve vétsi vzdalenosti od vnitini stény vnéjsiho plasté

(1) nez jeho krajni &4sti.

5. Pec pro ohfev télesa infratervenym zafenim podle naroku 1, vyznadena tim, e priméarni
zéfiCe (2) a/nebo sekundérni absorpéni zatie (3) jsou prestavitelné mezi vnitfnim plastém (7)

a ohfivanym télesem (4).
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obr.3
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